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Nowoczesne zabezpieczenia polowych tranzystorow mocy

Modern protection devices for power field-effect transistors
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Cel, geneza i zakres pracy

Celem pracy jest dokonanie kompletnego przegladu wspdtczesnie produkowanych i stosowanych
zabezpieczen polowych tranzystorow mocy MOSFET i IGBT.

Elektroniczne uktady przetwarzania energii elektrycznej posiadajq liczne zalety w pordéwnaniu z
wczesniejszymi rozwigzaniami. Wymagajq one jednak zapewnienia bezpieczenstwa pracy elementom
elektronicznym wprowadzonym do obwodu mocy. W dziedzinie zabezpieczen notuje sie staty postep
technologiczny, polegajacy nie tylko na doskonaleniu istniejacych rozwigzan, ale rowniez na wprowadzaniu
nowych elementdw zabezpieczajacych. Postep ten dotyczy szczegdlnie zabezpieczen szybkich polowych
przyrzadéw pétprzewodnikowych.

Na wstepie nalezy zebra¢ kompletne wiadomosci na temat dostepnych na rynku elementéw
zabezpieczajacych, stosowanych topologii obwoddw zabezpieczajacych oraz ogdinie — technik zabezpieczania
rozpatrywanych przyrzaddéw. Wiadomosci te powinny obejmowac nie tylko dane techniczne, ale réwniez
opinie naukowcow i inzynierdw, a takze dane cenowe. Nalezy rozpatrzy¢ zabezpieczenia: napieciowe,
pradowe (zwarciowe) i stromosciowe; ukfady chtodzenia nie stanowig przedmiotu pracy. Uwzgledni¢ nalezy
rozwigzania nowo proponowane w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Na podstawie zebranych materiatow
nalezy dokona¢ klasyfikacji zabezpieczen oraz opisac je w sposdb kompletny, zrozumiaty i przydatny dla
przecietnego inzyniera.

Czesc¢ opisowa powinna zostac zilustrowana przyktadami praktycznych zastosowan. W tym celu konieczne
bedzie wykonanie jak najprostszych uktadow przeksztattnikowych (przerywacz, prosta przetwornica
dfawikowa itp.) i przetestowanie w nich dziatania wybranych zabezpieczen.

Mozliwos$¢ poszerzenia lub modyfikacji zakresu

Opracowanie propozycji i ewentualne wykonanie stanowiska dydaktycznego pozwalajacego na zapoznanie
sie z dziataniem wybranych zabezpieczen.

Pozadane umiejetnosci na poziomie programu studiow

Obstuga aparatury pomiarowej. Projektowanie i konstrukcja uktadéw elektronicznych.
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Inne dostepne podreczniki z dziedziny przyrzaddw i uktadéw mocy.

Dane techniczne, noty aplikacyjne, materiaty promocyjne, przyktadowe projekty udostepniane przez
producentow przyrzaddw potprzewodnikowych mocy, producentéw zabezpieczen oraz ich dystrybutordw.

Doniesienia z prasy technicznej i forow internetowych.



